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“一种高B值负温度系数热敏电阻材料的制备方法”获发明专利

  文章来源：新疆理化技术研究所 发布时间：2013-12-12 【字号： 小  中  大 】 

  近日，由中科院新疆理化所技术研究所科研人员完成的“一种高B值负温度系数热敏电阻材料的制备方法”获国

家发明专利授权（专利号：ZL 201210250492.0）。    

  负温度系数热敏电阻是一种电阻值随温度的升高而减小的电子元件，热敏电阻具有灵敏度高、互换性好、受磁

场影响小、可靠性高、响应时间短等优点，已被广泛应用在温度测量、温度控制和补偿等方面。  

  本发明公开了一种高B值负温度系数热敏电阻材料的制备方法，该方法以AlN，SiO2和Al2O3为原料，以无水乙醇

或丙酮为分散介质，并辅以机械球磨或搅拌，使原料分散得更加均匀，然后采用固相法制备出新型高B值NTC热敏电

阻材料。采用该发明方法制备的热敏电阻材料具有较明显的负温度系数热敏特性和相对较高的B值，有望成为现有氧

化物陶瓷热敏材料的重要补充。该方法具有合成工艺简单易行、清洁无污染，易实现工业化规模生产，具有原料的

来源广泛，价格低廉，材料晶粒生长充分，颗粒大小较均匀，并且尺寸较小，平均粒径为0.2μm-0.8μm，电化学性

能稳定等特点。  
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